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新奇物理現象に基づく革新的超伝導デバイス小特集編集委員会

強磁性超伝導接合，コヒーレント量子位相スリップ接合，可逆論理回路，ナノクライオトロン，量子アニーリングコ
ンピュータなど，近年，超伝導に関連する新しい物理現象の発見や新奇超伝導デバイスの発明が相次いでいます．従来
の超伝導エレクトロニクスに更に革新的な機能が追加されることで，学術分野の広がりと同時に新たな応用も期待され
ます．本小特集（平成 30 年 5 月号）では，それら新しい現象やデバイスの物理を解説するとともに，関連する研究の
最新の成果を発表する場を提供します．本小特集はこれらの分野の研究者のみならず多くの関連研究者にとっても有益
なものになると考えますので，奮って御投稿下さるようお願い致します．
1．対象分野
新奇物理現象に基づく広範な超伝導エレクトロニクスに関わるトピックスを対象とします．例えば以下のトピックス

が含まれますが，その他，新規超伝導デバイスを含むより広い分野の投稿も受け付けます．
強磁性超伝導接合／位相制御デバイス／コヒーレント量子位相スリップ／断熱論理回路／可逆論理回路／ナノクライ

オトロン／量子ビット／量子アニーリング／量子トンネリング／単一光子検出／固有ジョセフソン接合／有機超伝導
体／電界誘起超伝導
2．論文の執筆と取扱い
本小特集ではペーパーとブリーフペーパーのみ受け付けます．原則として刷り上がりペーパー 8 ページ，ブリーフ

ペーパー 4ページ以内（厳守）とします．詳細は Information for Authors（http://www.ieice.org/eng/shiori/mokuji_
es.html）を御参照下さい．査読後の再提出期間（通常は 60 日）を短縮する場合がありますので，あらかじめ御了承下
さい．本小特集への論文投稿については下記を御参照下さい．
3．投稿方法
電子投稿のみ受け付けます．以下の手順で御投稿下さい．
https://review.ieice.org/regist/regist_baseinfo_e.aspx より登録を行って下さい．なお登録時には必ず“Journal/
Section”で，“［Special-SD］Innovative Superconducting Devices based on New Physical Phenomena”を選択して下さ
い．［Regular-EC］を選択しないで下さい．
4．論文投稿締切日 平成 29 年 9 月 1 日（金）必着
5．問合せ先
幹事 山梨裕希
横浜国立大学大学院工学研究院
TEL〔045〕339-3694，FAX〔045〕338-1157 E-mail：yamanashi-yuki-kr@ynu.ac.jp

6．小特集編集委員会
ゲストエディタ：吉川信行（横国大）
幹事：山梨裕希（横国大）
委員：赤池宏之（大同大），内田貴司（防大），山下太郎（NICT），入江晃亘（宇大），丸山道隆（産総研）

7．重要なお知らせ
･Web による電子投稿の際，“Copyright Transfer and Page Charge Agreement”に承諾して頂きます．
･招待論文を含め論文採録の場合は掲載料が必要となりますので，あらかじめ御了承下さい．
･投稿に際しては，著者のうち少なくとも一名は本会会員でなければなりません．ただし招待論文に関してはこの限
りではありません．必要な投稿資格を満たしていない著者からの投稿論文については，投稿を受け付けないことと
なりますので御注意下さい．入会の案内はこちらを御覧下さい．http://www.ieice.org/jpn/nyukai/index.html


